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Polarizagdo do FET

Basicamente precisaremos lembrar que:
1 = Zero
Ip =g
ip = ipss [ 1= (Vgs / vp) |?
Para JFET e MOSFET por deplecao
ip =k (Vgg — vp)?
Para MOSFET por intensificacao
Principal dificuldade:
Equacoes ndo-lineares.
Método grafico para facilitar analise de polarizacao.
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Método grafico:
Esbocar equacdo de Shockley para:
Vg = Z€T0 = 1y = Ipgg
1 = Z€ro < Vg = Vp
Adicionalmente...
Vgs = Vp/2 7 Ip = Ipgs/4

Outros pontos podem ser considerados.
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Polarizagcdo do FET

Polarizacdo direta (JFET)

Capacitores de acoplamento (C, e C))
Circuito aberto para nivel DC (w=zero rad/s).

Funcdo equivalente a polarizacao do BJT.

Tensao fixa “ligando” o JFET.

Vs = ~ Vae-
Locus do circuito resistivo contra o JFET.
Reta de carga contra o JFET.
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Polarizagcdo do FET

Autopolarizacao (JFET)
Vs =1-1p Rg
Reta de carga contra o JFET.
Oriunda de i = zero e ip = ig.
Da equacgao de Shockley:
K, 1p* + K, iy + 1 = zero
Duas soluc¢ées para i, uma faz sentido.
Vs € ip formardo ponto quiescente.

Opcao por método grafico.
Menor precisao do ponto de operacao.
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Divisao de tensdo (JFET)
ves = [vpp R, / (R + R,)] —ip Rg
Reta de carga contra o JFET.
Oriunda de i = zero e ip = ig.
Uso do método grafico.
Determinacdo do ponto quiescente.
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Polarizagdo do FET

Realimentacdao (MOSFET intensificacao)
Determinar k
k = iD(on) / [VGS(on) - vp]?
Determinar reta de carga do circuito
Esbocar equacgdo ip x v do transistor
Veg = Vp < 1p = Zero

Vas = VGson) =~ Ip = Ip(on)
Ponto adicional intermediario.

Determinar ponto de operacao.
Finalizar calculos.
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Polarizacdo do FET

Divisdo de tensao (MOSFET intensificacdo)
Procedimento analogo ao divisdo de tensdo do JFET
i, = zero
Determinar k.
Esbocar equacdo do transistor.
Determinar ponto de operacao.

Finalizar calculos.



